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Аннотация: Представлен механизм растворения изовалентной 

примеси в ультратонких пленках поликристаллического кремния и 

выведена формула расчета равновесной концентрации носителей 

заряда при легировании поликристаллических пленок кремния 

германием. Установлено, что равновесная концентрация германия в 

ультратонких пленках поликристаллического кремния меняется 

пропорционально корню квадратному величины давления его 

одноатомных паров в газовой фазе. 
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